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‘ Elektrische Eigenschaften

Hochstzuldssige Werte

GIE D MW

Electrical properties

Maximum rated values

3403297 0001217 582 EMUPEC

Periodische Vorwérts- repetitive peak forward off-state tyj = —40°C... 1y max VorM 800, 1000 A"
Spitzensperrspannung voltage 1100, 1200 \
1300 \'
Vorwaérts-StoBspitzenspannung non repetitive peak tyj = — 40°C...ty max Vbosm = Vbrm
forward off-state voltage
Periodische RUckwarts- repetitive peak ty = — 40°C ...t max VRRM 15 V)
Spitzensperrspannung reverse voltage
Periodische Ruckwarts- repetitive peak 1 = —40°C...tyjmax, tp = 1S VRAM(C) 50 V1)
Spitzensperrspannung reverse voltage
nach der Kommutierung after commutation
DurchlaBstrom-Grenzeffektivwert RMS on-state current ltRMsm 200 A
Dauergrenzstrom average on-state current tc =85°C ltavm 95 A
tc = 67°C 127 A
Stofistrom-Grenzwert surge current ty; =25°C, t,=10ms lrsm 2700 A
t; = tyjmax. tp= 10 Ms 2350 A
Grenzlastintegral Jizdt-value t,;=25°C, t,= 10 ms ficdt 36500 AZs
tyj = tyjmax tp = 10 Ms 27600 AZs
Kritische Stromsteilheit critical rate of rise of on-state current | vp < 67% Vpam, fo = 50 Hz (di/dt)e, 400 Alus
iam=1,2 A, dig/dt =1,2 Alus
Kritische Spannungssteilheit critical rate of rise of off-state voltage | t,; =t max.. Vo = 67% Voau (dv/dt)e,
6. Kennbuchstabe/éth letter C 500 Vius
6. Kennbuchstabe/6th letter F 1000 Vius
Charakteristische Werte Characteristic values
Durchlaspannung on-state voltage 1y = ty max it = 350 A vT max. 21V
Schleusenspannung threshold voltage tyj =tyj max Vrro) 1,3 V
Ersatzwiderstand slope resistance 1y = tyj max rr 2,15 mQ
ZUndstrom gate trigger current t,j=25°C, vp =12V lgT max. 300 mA
Zindspannung gate trigger voltage t,=25°C, vp =12V Va1 max. 27 V
Nicht ziindender Steuerstrom gate non trigger current ty; =ty max, VD =12V lap max. 10 mA
Nicht zindende Steuerspannung gate non trigger voltage ty = tj maxs V0 = 0,5 Vorm Veb max. 0,25 V
Haltestrom holding current ty=25°C, vp=12V,Ra=10Q M max. 300 mA
Einraststrom latching current ty = 25°C, vp =12V, Rgx=20Q I max. 1200 mA
iam =12 A, dig/dt =1,2 Alus, tg =20 ps
Vorwdérts- und Rlickwarts- forward off-state and i = ty; max: Vo = VoRm: VR = VRam ip, IR max. 30 mA?Y)
Sperrstrom reverse currents
Ziandverzug gate controlled delay time tyj = 25°C, igm = 1,2 A, dig/dt =1,2 Alus tgg max. 1,4 ps
Freiwerdezeit circuit commutated turn-off time siehe Techn. Erl./see Techn. Inf. tq A: max. 8 us
B: max. 10 us
C: max. 12 us
D: max. 15 us
Isolations-Prifspannung insulation test voltage RMS, f =50 Hz, t=1min VisoL 3 kV
Thermische Eigenschaften Thermal properties
Innerer Warmewiderstand thermal resistance, © = 180°el, sinus: pro Modul/per module Rinic max. 0,115°C/W
junction to case pro Zweig/per arm max. 0,23 °C/W
DC: pro Modul/per module max. 0,107°C/W
pro Zweig/per arm max. 0,214°C/W
Ubergangs-Warmewiderstand thermal resistance, pro Modul/per module Rinck max. 0,03 °C/W
case to heatsink pro Zweig/per arm max. 0,06 °C/W
Hdchstzul. Sperrschichttemperatur | max. junction temperature 1y} max 125°C
Betriebstemperatur operating temperature toop —40°C...+125°C
Lagertemperatur storage temperature terg —40°C...+130°C
Mechanische Eigenschaften Mechanical properties
Si-Elemente mit Druckkontakt Si-pellets with pressure contact
Innere Isolation internal insulation AIN
Anzugsdrehmomente tightening torques
mechanische Befestigung mounting torque Toleranz/tolerance % 15% M1 6 Nm
elektrische Anschllisse terminal connection torque Toleranz/tolerance + 5%/—10% M2 6 Nm
Gewicht weight G typ. 430 g
Kriechstrecke creepage distance 14 mm
Schwingfestigkeit vibration resistance f=50 Hz 5 - 9,81 m/s?
MaBbild AD 95 S outline AD S5 S 6
MaBbild AD 96 S outline AD 96 S 7
1) Wegen innerer Verbindung mit der Diode nicht am Baustein nachprifbar/Cannot be checked at the module because of internal connection to the diode
Daten der Dioden nach vereinbarter Spezifikation oder auf Anfrage
Data of the diode according to specification or on request
Recognized by UNDERWRITERS LABORATORIES INC.
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Bild/Fig. 1, 2, 3 104 = = 7
Hoéchstzuldssige Strombelastbarkeit des Thyristors in Abhangigkeit von s | T
der Halbschwingungsdauer bei: . +- ] H
sinusférmigem Stromverlauf, 4 [ =t 1] N~ '
der angegebenen Gehiusetemperatur tg, 'T™MIA] - P ey <’ : L
Vorwarts-Sperrspannung vpu =< 0,67 Vpam, 2 ~~
Freiwerdezeit t, gemiB 4. Kennbuchstaben, L I~ H ;
Spannungssteilheit dvp/dt gemaB 5. Kennbuchstaben. R 1 M ™~ \\\ ™~ fo [kHZ] !
10 -
Maximum allowable on-state current of thyristor versus halfwave duration 6 —T 1 i
at: RRE Q‘: =
i
sinusoidal current waveform, 4 |t 10 | I8l 3 PR \1 04| Q25 01 0,05
given case temperature tg, 15 [ '
forward off-state voltage vpy < 0.67 Vppy, 2 |1 20 | i
circuit commutated turn-off time ty according to 4th code letter, :___ } ‘
rate of rise of forward voltage dvp/dt according to 5th code letter. 102 25 te= 80°C
i s H ]
* g /\ 4 T
f ——t
=—tp ~J 2 -
e 721 i g
fo 101 i <
10! 2 4 6 102 2 4 & 103 2 4 6 10?4

Parameter: Wiederholfrequenz f,

Repetition rate f, AD 9553 to D_,s] —_—
Steuergenerator/Pulse generator: Bild/Fig. 1 .

ig=24A,ta=1us

104 .
RC-Glied/RC network: R 6
R Q=002 - vom [VI _ZS 4 | . L
C = 0,15 uF c irmlal P :%: ]
T : SN | |
b P P~ ] 11
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Bild/Fig. 2
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Bild/Fig. 3
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Bild/Fig. 4, 5, 6 2
Héchstzuldssige Strombelastbarkeit des Thyristors in Abhéngigkeit von
der Stromsteitheit bei: tc = 60°C
trapezformigem Stromverlauf, 103
der angegebenen Gehdusetemperatur tg, iTM [A]
Vorwidrts-Sperrspannung vpy < 0,67 Vprwm. 6
Freiwerdezeit t, geméB 4. Kennbuchstaben,
Spannungssteilheit dvp/dt gemaB 5. Kennbuchstaben.
‘ fo(kHZ] g05- 1
Maximum allowable on-state current of thyristor versus rate of rise of 3
current at: [

—T] — —_—1 ] T E—
trapezoidal current waveform, 2 ~ — — ‘_\ﬁ %_
given case temperature tc, [T e 6
forward off-state voltage vpy < 0.67 Vprum, — \\\_\ 15 10
circuit commutated turn-off time t, according to 4th code letter, 102 —
rate of rise of voltage dvp/dt according to 5th code letter. 8 =z 20

— 25
i 6
i - diy/dt
b T :
«dirdt | —— 3
—] 10" 2 3 4 5 6 7 8 9 102 2
- =1
T'fo AD9556 tdip/dt E&I}.IS] ——
Parameter: Wiederholfrequenz f, Bild/Fig. 4
Repetition rate f,
‘ Steuergenerator/Pulse generator:
ieg=24At,=1pus
2
RC-Glied/RC network: R
R 0] =002 - \;w vl 2& te - BOC
C =022p c 103
i A
T i (A
]
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2
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. ADoss? s dig/dt [Alus] ———me
Bild/Fig. 5
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AD9ES 8 +dip/dt Dl,usj
Bild/Fig. 6
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Bild/Fig. 7, 8, 9 4 * le/dt a BS0A7us ! l ]
Diagramme zur Ermittlung der Gesamtenergie Wy, des Thyristors 3 ~ ~ -
fur einen trapezformigen DurchlaB-Strompuls bei: 2 h T ™~ N NN Yot Enwal
der angegebenen Stromsteilheit dir/di, i Al ‘\:\ = \\\ 701
Vorwiérts-Sperrspannung vpy < 067 Vpau, ™ ] N \ - <~ oo
Riickwirts-Sperrspannung vem =< 15 V. 3 ™ N 5200
10 %5
8 \\ N ~ <Ooo g
Diagram for the determination of the total energy W, of the thyristor e \\& ™ P 700 +
for a trapezoidal current pulse at: 5 A 3 L TN o o ~ P
given rate of rise of on-state current dir/dt, 4 —~ ™ qu\ TN “\ ~NIH
forward off-state voitage vpm < 0.67 Vprm. 3 N <°oo N | ~ L Ny
reverse voltage vgy = 15 V. ~ ™~ 7, § ~J y
) ™~ NI ™ N NG N
iT* ™~ N<0| NG N N N
: 102 7 N ™. ™. \ ™
™ a © < ~ AN =
~ N e N,
diT/dt -diT/dt
v T : N ~ AN ~ ~ 3 b e
4
tw 1~ — 3 ‘
10! 2 3 456 B 102 2 3 456 8103 2 3 458 8104
Steuergenerator/Pulse generator: a8 52 ty, [us]— =
ic=24A,1,=1us
Bild/Fig. 7
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Bild/Fig. 9
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. Bild/Fig. 10 ; T 11
Diagramm zur Ermittlung der Gesamtenergie W, des Thyristors 1 - ~ <3 | W
mWs,
fir einen sinusférmigen DurchiaB-Strompuis. 2 T T \\ ~~ e tot [r ) <
. L . ~ ~ t
Dlagra.m for.the determination of the total energy W,y of the thyristor i A \\N ™ ™~ 70, ]
for a sinusoidat on-state current pulse. ™ 1] *Q-\:’\ {3 O::OO
~ N
103 B— M Y M 2 N
NS
i'r* 8 (oo TR N
[-] S,
™ : § <R ~
4 ™~ 20 N LN
Lastkreis/Load circuit: 3 — N ™ 7{0 O\ \\ ~ N
vom < 0,67 Vpam, N NG N N
vems= 15V ] 2 I N o~ N N
tp t —-— - N o N \‘
I~ \'C \ "\ N N N
102 ™~ M N AN h N N \\ NI
8 S — ~F NEAN - XN
Steuergenerator/Pulse generator: J 6 KO ( ‘\‘ N K N <C NC
ie=24At,=1us s N N NI N\ N N o
7 R 4 H
N 3 )
1 2 3
RC-Glied/RC network: '__TC 10 2 3 4 56 8 10 2 3 4 56 8 10 2 3 4 56 8 104
R[Q] = 0,02 - vpyu [V] [ A 158 S 1 tp Lus] —
C =< 0,15 uF Bild/Fig. 10
3 T T 102
® ! o4
M T 4 0
u°1°1 — tgalud)
s H
° DR @ XN 2
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3 ’ 101 !
L -40°C] L r
2 Py \ X
1 L \\
- L +Tvia +1258.c/]*2%C T ; {
P— — \ N | max.
8 ~ 2 > N
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s 1 100 typ [N —
2 - L] =
! é 4 e
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Arse 57 iG[mA:I_> PRI ic MA—p-—
Bild/Fig. 11 Bild/Fig. 12
Zundbereich und Spitzensteuerleistung bei vp = 6 V. Zindverzug/Gate controlled delay time tgq,
Gate characteristic and peak gate power dissipation at vp = 6 V. DIN 41787, t, = 1 s, t,; = 25°C.
Parameter: a b
Steuerimpulsdauer/Pulse duration tg [ms] 10 1 0,5 0360
Héchstzuldssige Spitzensteuerleistung/ t 320] [ ol
Maximum allowable peak gate power (w] 20 40 80 owl[ | A
@ e | L ==
0 Q@ — /,/"//
Q240 —rT ’ / T LT —]
LA AT
0200 af ozt TS
B« 30° 1 //"///////‘
0160
) Prgh
o120 60° //////. //
)/ 50° // LA
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0320 — 0p8o ‘ 180° //
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Fond| o opa0 | —+—
1 ! ; DC ot =
Zthuc // /_/ ; ; ° "] z
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/ 1" /w*%// Aows sz t 5] ———
0200 / /’,.a/
: 9 LA Bild/Fig. 14
4 T
// / %/ Transienter innerer Warmewiderstand je Zweig Zunyc-
Q1s0 Y A 7 Transient thermal impedance, junction to case, per arm Znyc.
o120 1A /
- -1 1 Pos. n 1 2 3 4 5
s0e—"] // /5;/
zd Rinn [°C/W] 0,0095 0,025 0.076 0,073 0,0305
Qoeo 90 2
;lgg" ‘ " T (8] 0,00089 0,0078 0,086 0,412 2,45
0040 L H
102 2 3 456 810" 2 3 456 810° 2 3 456 810 Pimax
- Y
A0 98T Iy —— Zingc = E Rin (1-€ 771
n=1
Bild/Fig. 13

Transienter innerer Warmewiderstand Zy,c des Thyristors.
Transient thermal impedance Zy, ¢ of the thyristor, junction to case.

Transienter Warmewiderstand Zy, ¢ pro Zweig far DC.
Transient thermal impedance Zy,c per arm for DC.
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